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OEM:Valvo

Transistor BD167

SILIZIUM - NPN

E-ch-niithr Daten:

Gehluse ‘Iu:tlin”, S0T-32
(JEDEC To=126)

Der Kellektor ist mit der
metallischen Montageflliche
leitend verbunden.

Flir isolierten Einbau sind
Glimmerscheibe 58 302 und
Federscheibe 56 303 liefer-
bar.

Drehmomenti-Bereich
bei Befestigung
(bei Vervendung ven
B6 302 und 56 303):
Mp = 0,5...0,6 Nm
(B...6 kp cm)
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Kurzdaten:
Kellektor-Sperrspannung

Sperrschichttemperatur

Gleichstromverstirkung
bei UEI q

CE H

Transit-Frequen:z

CE c

Eollektor-Emitter-Sperrepannung

Kollektorstrom, Scheitelwert

=2V, 1. = 150 mA
bei U =2V, 1. = 500 mA

bei U, =2 ¥V, 1. = 500 mA
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BD 165
BD 167

BD 169

Absolute Grenzwerte: (ghltig bis L _I] BD 165 BD 167 BD 169
Kollektor-Sperrspannung bei II = 0: ucs o ® ax. 15 60 B0V
Koellektor-Emitter-Sperrspannung
bei I, = O: U = max. 456 LT B0V
B CE 0 - e "
Emitter-Sperrspannung  bei Ic = 0 Ugp g = max. 5 ¥
Kollektorstrom, Mittelwert: Il: N Bl 1,5 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: II: " BAX. 3,0 A
Basisstrom: I. = BAX. 0,5 A
Gesamtverlustleistung bei 8. < 25°%: P, . = max. 20 ¥
[
Sperrschichttemperatur: 8, = maX. 150 c
Lagerungstemperatur: ‘5 = min. =65 “c
L™ = max. 150 "t
Wirmewiderstand :
£
gwischen Sperrschicht und Montageflliche: Rve = 6,28 grd /W
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[¢]
Kennwerte : bei ‘G = 26 C BD 168 BD 167 !D 168
Kol lektor-Restatrom ¢
bei 'U':n = 48 ¥V, I! m Di Il:l] 0 : 100 A
bei Uyp = 80 V, 1, = 0: Icp o : 100 pA
bei "EB = B0 ¥, IE = 0: cBo 0 . ) 100 i ui
Emitter=-Reststrom ¢
bei Upp = BV, I, = 0: B0 ° 1 —
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢
bei I{: = 500 mA, IB = 50 mA: UCI: st ¥ 0,5 v
Basi s s pannang <
bei UI:E =2V, Il: = 500 mi: BE = 0,05 v
Gleichstromverstiirkung %
bei UEE =2V, IE = 160 miAs B - 40
bei Uy = 2V, I, = 500 mA: B 2 15
Transit=Frequenz
bei U, =2 V¥, 1. = 500 mA
und = 1 MHz: © . z 3 Mz
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